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DEVELOPMENT

Duplicador / Replicador RTD de
resistencia real con aislamiento galvanico "
PTi-1000 _DH/SH/XD/XS s

El PTi 1000 es un replicador y aislador de resistencia de alta precisién
disefiado para el aislamiento galvanico y la distribucidn de la sefial de un
sensor RTD (PT100/PT1000) hacia multiples sistemas de medida. A diferencia
de los convertidores convencionales, genera resistencias reales
independientes en cada salida, permitiendo duplicar fisicamente la sefial sin
pérdida de precision, incluso en sistemas de medicién pulsados o
multiplexados.

Su funcionamiento se basa en la medicion de la resistencia de entrada, su
procesamiento interno y la generacién activa de resistencias equivalentes en
dos o mas salidas independientes. Dispone de pantalla Mini OLED para

visualizacidn de parametros y formato para montaje en carril DIN, apto para CARACTERISTICAS
.. R * RTD / Entrada de resistencia 2, 3 y 4 hilos

armarios industriales. - : -

. . L. . L. ¢ Compensacion de cable en configuracién de 2
Disponible en multiples versiones: rango automatico, rangos estrechos, hilos (en linea)
salidas RTD + corriente/voltaje, médulos _DHf encadenables y conversion de « RTD de 2 canales (DH, DHf) o RTD + salida de
sefial de corriente/voltaje a resistencia RTD. Todas las versiones incluyen corriente/voltaje (SH) con excelente linealidad
aislamiento galvénico y opcién de seguridad intrinseca (Ex ia). O RllEE R (SR Ul =P o Lo

o Alta precision (tipicamente 0,02 %)

* Coeficiente térmico: 0,05 °C / rango de 60 °C
@PT100

e Compatible con medicién pulsada y sistemas
multiplexados

¢ Sin limitacion de corriente de salida ni
duracién de pulsos (dentro de la carga maxima)
e Compatible con PT100 / PT1000 y conversion
a KTxx

* Rango de salida de corriente/voltaje
seleccionable (_SH, _OLED)

e Conversion de sefial de corriente/voltaje a
resistencia RTD (_XD, _XS)

PTi 1000 DH/SH_

10-30V RTD 2/3/4 wi ® Generacion de resistencias reales
< “acnc pusearociC "\EESIENG. : : : -
IS. Zone01 | Zone2 asuemen  SYSTEMS independientes en cada salida (duplicacion de
* Solo tipo OLED _DH/SH RTD) : o
) ( € @ ¢ Aislamiento galvanico en cada puerto
Cédigos de tipo: es decir, PTi 1000 DH x0 OLED eX e Alta inmunidad EMC (entornos industriales
Funcién Rango y precision Display / [EEx ia] eX|gente§) . .
¢ Disponible con o sin display OLED
Resistencia 0-10 kQ IN g 04
DH dital / 30-9,5kQ2 /-50....300°C ; +0,05°C@PT100 OLED  PantallaOLED * Alimentacién 10...30 V AC/DC
# digital IN ; -
APLICACIONES
¢ Replicacion y duplicacién de sefales RTD
DHf # 2x RESISTENCIA (RTD) OUT Multisensores / conversién / auto-rango Sin pantalla
f1e) f conversién /auto-rang / e (PT100/PT1000)
¢ Distribucion de un sensor hacia multiples
SH Resistencia 0-10 k& IN ; X0 96-120 Q/-10..50°C; £0,1°C @PT100 sistemas (PLC, SCADA, adquisicién de datos)
¢ Aislamiento galvanico y aplicaciones en
1x resistencia (RTD) OUT x1 92-158 Q/-20....150°C; +0,2°C @PT100 / Estandar > > > >
seguridad intrinseca (Ex ia)
1x 0/4-20mA, 0-10V SALIDA x2 92-213 Q/ -20....300°C; +0,4°C @PT100 _eX [EEx ia) « Eliminacién de bucles de masa (ground loop)
0/4-20mA, 0-10V IN; x3 960-1200 Q / -10 ... 50°C; +0,1°C @PT1000 * Monitorizacién y control intermedio de
temperatura (version OLED)
XS 1x resistencia (RTD) OUT .z o~
XD 2x RESISTENCIA (RTD) OUT 4 920-1580 Q / -20 ... 150°C; +0,2°C @PT1000 e Conversion entre sensores RTD \ sefales

analdgicas
e Conversion de sefial de corriente/voltaje a
resistencia RTD (_XD, _XS)

Simulacién RTD; RTD de

X5 920-2130 Q /-20...300°C; +0,4°C @PT1000
Conversion de sefial de
corriente// * Gamas personalizadas disponible




ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Alimentacion

10-30VCAoCC

Proteccion inversa de polaridad

Si

Consumo energético: promedio / pico

<1,2W (OLED) /2,5W

Aislamiento galvanico - cualquier puerto; Capacitancia

>500 VAC; < 300 pF

2500 VAC; < 300 pF

Rango de temperatura

-30... +50° C

Grado de proteccion

P20

Dimensiones (P x H x D); peso; Montaje en carril DIN

22x92x69 mm; 135 g; EN 60715 / 22 x 92 x 93 mm;

250g; EN 60715

Normativas

CE, EN61010-1, EN61000-3/2,-6/1,3

Ex I13 [EEx ia]

Compatibilidad con sensores de temperatura

PT100/500/1000, Ni100, KT_xx

Conexion Hilos sondas 2/3/4 BUS lado-D
Resistencia de lazo - compensacién de 2w <50Q

Corriente de excitacion del sensor <0,65mA

Resolucion; RTD,,@ PT100; PT500/1000, KT_ 16 bits; 0,03 °C; 0,01 °C

Conexion

Cable 2/3/4

Corriente de excitacién, carga maxima

<10 mA, 100 mW

Retardo de entrada a salida <0,5s
Compatible con lectura pulsada / multiplexada Si
Numero de salidas 204

Entradas y salidas corriente; voltaje maximo IN

0/4 - 20 mA seleccionables; méx. 35V

voltaje IN & OUT; carga maxima OUT

0-10V; maximo 5 mA

Tipo

OLED 64x48, azul

Auto OuUT=IN PT100 ENTRADAS / 2X PT100 SALIDAS
x10°* OUT=10x IN PT100 ENTRADAS / 2X PT1000 SALIDAS
/10 * OUT=IN/ 10 PT1000 IN / 2X PT100 OUT

F-FIX * OouUT=IN modo de respuesta rapida

PT/KT ** PT100 / KT PT100 IN / 2X KT21 OUT

Composicion 2w / Sensor de entrada — Lazo de dos hilos

impedancia compensada

* Solo OLED _DH/SH

LIMITES DE ERROR

00-300Q 10 mQ ; < £0,1% *1digito *no aplica / *no aplicado
300-800 10 mQ ; < +0,05% +1digito *no aplica 50 mQ ; < £0,5% *1 digito *no aplicado
800-2120 10 mQ ; < +0,02% +1digito 0,1°C;; < +0,1°C +1digito (PT100 @ -50..300°C) 10 mQ ; < +0,02% +1digito 0,01°C ; < +0,1°C +1digito (PT100 @ -50..300°C)
2120-650Q 10 mQ ; < +0,03% +1digito *no aplicado 10 mQ ; < +0,05% +1digito *no aplicado
650 Q - 1kQ 100 mQ ; < +0,03% +1digito 0,1°C; < #0,1°C +1 digito (PT1000 @ -30,.0°C) 20 mQ ; < £0,03% *1digito 0,05°C; < +0,2°C *1digito (PT1000 @ -30,0°C)
1kQ-2,2kQ 100 mQ ; < 0,02% +1digito 0,1°C; < +0,1°C *1 digito (PT1000 @ 0,.300°C) 20 mQ ; < £0,02% *1digito 0,05°C; < +0,2°C *1digito (PT1000 @ 0,.300°C)
2,2kQ-9,5kQ 1Q;<+0,05% t1digito *no aplica 50 mQ ; < +0,2% +1digito *no aplica

Datos OLED PTi 1000 DH; % para la r.v.; * aplicable, precisién no especificada

PTi 1000 DH/DHF/SH/XD/XS | FICHA TECNICA

Sujeto a cambios sin previo aviso debido a actualizaciones técnicas.




